




































专利名称(译) 大面积有机发光二极管显示器及其制造方法

公开(公告)号 US20140175390A1 公开(公告)日 2014-06-26

申请号 US13/903176 申请日 2013-05-28

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM YOUNGMI
HEO JOONYOUNG
LEE YEONKYEONG
PARK YONGMIN

发明人 KIM, YOUNGMI
HEO, JOONYOUNG
LEE, YEONKYEONG
PARK, YONGMIN

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/56 H01L51/52 H01L29/08 H01L51/5012 H01L51/5072 H01L51/5088

优先权 1020120151437 2012-12-21 KR

其他公开文献 US9054341

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开涉及大面积有机发光二极管显示器及其制造方法。在显示器的第
一和第二像素区域上沉积光致抗蚀剂。通过剥离第一像素区域中的光致
抗蚀剂的第一部分同时将光致抗蚀剂的第二部分保持在第二像素区域
中，图案化光致抗蚀剂以产生图案化的光致抗蚀剂。在图案化的光致抗
蚀剂上方的第一和第二像素区域上沉积有机发射层。在有机发光层上方
的第一像素区域和第二像素区域上沉积电子传输层。通过剥离光刻胶的
第二部分同时保留有机发光层和电子传输层的部分在第一像素区域中，
去除第二像素区域中的有机发光层和电子传输层的部分。
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